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  تلوريد كادميومنانوبلور نازك  هاي بررسي خواص اپتيكي لايه

  

  چكيده
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كه توسط ساير  CdTe بلورخواص اپتيكي لايه هاي نازك نانو .معرفي مي گرددفيزيكي ماده تلوريد كادميوم 

 بر mbar 6-10همكاران آزمايشگاه لايه نازك دانشكده فيزيك دانشگاه سمنان به روش تبخير حرارتي در فشار خلاء 

. مي شودمطالعه  در فصل چهارم داده شده بود،رشد  Hind Hi Vac (15F6)توسط دستگاه  زير لايه شيشهروي 

و چگونگي   (GLAD)لايه نشاني خراشان استفاده از تاثير تغيير در شرايط رشد همچون دماي زير لايه، ضخامت،

هدايت شار بخار بر استوكيومتري و خواص اپتيكي لايه ها از جمله ميزان عبور، بازتاب، ضريب جذب، ضريب 

مورد در اين فصل خاموشي، ضخامت بحراني، ضريب شكست، ثوابت دي الكتريك، گاف نواري و اندازه دانه 

. برد در سلول هاي خورشيدي معرفي شده اندعلاوه بر اين شرايط رشد بهينه براي كار. مطالعه قرار گرفته است

انتقال گاف نواري به انرژي هاي بالاتر به جهت اثر  نانومتر منجر به 40تا  20يي از حدود اندازه دانه هادستيابي به 

و تقريب جرم موثر  (HBM)اندازه نانو دانه ها با استفاده از مدل نواري سهموي . شده استحبس كوانتومي 

)EMA( و با تصاوير ده شده تخمين زFESEM   فصل آخر به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات . دگرديده انمقايسه

  .براي مطالعات آتي مي پردازد

  

ضخامت، دماي زيرلايه، كنترل شار بخار، لايه نشاني خواص اپتيكي، ، لايه نازك، تلوريد كادميوم :واژه هاي كليدي
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